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Kiitos, etta valitsit GC Initial IQ ONE SQIN -jarjestelman.

GC Initial IQ ONE SQIN on maalattava varin ja muodon yhdistava keraaminen jarjestelm& monoliittisten tai bukkaalisesti
miniradeerattujen zirkoniumoksidista tai litiumdisilikaatista valmistettujen, hammasproteesien rankamaisten
tukirakenteiden esteettiseen valmistukseen.

Taysin monoliittiset kruunut

Kruunun suunnittelu

Monoliittisen kruunun tyyppi voidaan toteuttaa
zirkoniumoksidista tai litiumdisilikaatista kunkin
valmistajan ohjeita noudattaen. Kruunun vérin
valitseminen on térkea tekijé toivotunlaisen
esteettisen lopputuloksen saavuttamisessa.
Valitse ihanteellinen pohjavari ja tydhon
parhaiten sopiva lapikuultavuusaste.

kayttaen.

korkeintaan 1,5 barin paineella.

Kruunun tai kapan valmistaminen
Tyd muotoillaan ja sen aariviivat viimeistellaan erityisia instrumentteja
Keramian kiillottamiseen tarkoitetulla aineella tehtavan esikiillotuk-

sen jalkeen valmis tukirakenne ja pinnat, jotka vaativat keraamisen
pinnoitteen, hiekkapuhalletaan pehmeasti 50 um:n alumiinioksidilla

Bukkaalisesti radeeratut monoliittiset ty6t

Toiden suunnittelu

Monoliittisen tukirakenteen tyyppi on
suunniteltava bukkaalialueen mikrokerrostusta
silmélla pitéden. Luonnon hampaan kaltainen
varisyvyys ja luonnollinen l&pikuultavuus on
mahdollista saavuttaa jo kun poskenpuoleinen
etaisyys on noin 0,2-0,6 mm. ’ r
Kruunu tai kappa voidaan toteuttaa zirkonium- ~—
oksidista tai litiumdisilikaatista kunkin valmistajan

ohjeita noudattaen. Tyon vérin valitseminen on

tarkea tekija toivotunlaisen esteettisen tuloksen

saavuttamisessa. Valitse ihanteellinen pohjavéri ja

ty6hon parhaiten sopiva l&pikuultavuusaste.
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Monoliittisten kruunujen esteettinen toteutus
Initial 1Q Lustre Pastes ONE -pastoja kdyttden

ALOITUS-
LAMPOTILA

POLTTOLAM-
POTILA

LAMMON
NOUSU

KUIVAUSAIKA | VAKUUMI KASITTELYAIKA

Litiumdisilikaatti 450°C 4 min. Kylla 45°C/min. 735°-760°C* 1 min.

Zirkoniumoksidi 450°C 6 min. Kylla 45°C/min. 800°-900°C 1 min.

*LiSi Blockin polttolémpétila 730°C-750°C

Huom:

Lustre Pastes ONE -pastat poltetaan vakuumissa.
Ylla mainitut polttoparametrit ovat ohjeellisia ja ne on aina sovitettava polttouunin ja sen oikean toiminnallisuuden mukaisesti.
Tarkeinta polttamisessa on saada aikaan oikeanlainen lopputulos. N&itad parametreja voi pitd ainoastaan suuntaa-antavina.



Bukkaalisesti radeerattujen téiden esteettinen toteutus tukirakenteiden esteettinen toteutus

Vaihe 1 - Yksiléllistdminen ja kiinnipolttaminen
GC Initial 1Q Lustre Pastes ONE -pastoja kayttden

ALOITUSLAM- LAMMON | POLTTOLAM-

POTILA KUIVAUSAIKA|  VAKUUMI NOUSU POTILA KASITTELYAIKA
Litiumdisilikaatti 450°C 4 min. Kylla 45°C/min. 760°C* 1 min.
Zirkoniumoksidi 450°C 6 min. Kylla 45°C/min. 850°C 1 min.

*LiSi Blockin polttolémpétilat 740°-750°C

Huom:

Lustre Pastes ONE -pastat poltetaan vakuumissa. Tarvittaessa my&s Spectrum Stains -véreja voidaan kayttaa ja polttaa samanaikaisesti. Annetut lampétilat takaavat
ihanteellisen kiinnipolton.

Polton jélkeen tydta on suositeltavaa hiekkapuhaltaa kevyesti 50 um:n alumiinioksidilla ja matalalla paineella, jotta pinta karhentuu hieman ennen SQIN-materiaalin
levittamista (vaihe 2).
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Bukkaalisesti radeerattujen téiden tukirakenteiden esteettinen toteutus

Vaihe 2 - Muoto ja pintarakenne GC Initial IQ SQIN -jarjestelm&a kadyttden

ALOITUS- LAMMON [POLTTOLAM-| .
LAMPOTILA KUIVAUSAIKA NOUSU POTILA KASITTELYAIKA
Esikuiva- Sulkemis
tus-aika -aika
Litiumdisilikaatti 400°C 4 min. 4 min. Kylla 40°C/min. 740-780°C* 1 min.
Zirkoniumoksidi 400°C 4 min. 4 min. Kylla 40°C/min. 750-800°C 1 min.

*LiSi Blockin polttolémpétilat 750°C-760°C

Huom:

Kuivaaminen kest&& vahintdan 4 minuuttia. Polttokammion sulku niinikdén 4 minuuttia.

Paksumpi kerros vaatii suhteessa pidemman kuivausajan. Polttamisen jélkeen itselasittuva efekti (kiilto) tulee nékyvaksi. Pintarakenteen ja kiillon intensiteetti riippuu lampétilasta.
Ylimaarainen Initial IQ SQIN -poltto voidaan tehda alentamalla polttolampétilaa 10 °Ctlla. Ylimaarainen lasituspoltto ja tyon yksilllistaminen edelleen on mahdollista LP ONE- ja/tai
Spectrum Stains & Glaze -véreilla kdyttden samaa polttoaikataulua kuin edellisessa SQIN-poltossa. Tarvittaessa kiillotus voidaan tehdd myos késin. YII& mainitut polttoparametrit ovat
ohjeellisia ja ne on aina sovitettava polttouunin ja sen oikean toiminnallisuuden mukaisesti.

Tarkeintd polttamisessa on saada aikaan oikeanlainen lopputulos. N&itd parametreja voi pitda ainoastaan suuntaa-antavina.



GC Initial IQ ONE SQIN -jarjestelman kayttd
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Initial IQ ONE SQIN - maalattava varin ja muodon yhdistdva keraaminen jarjestelma

Yksil6llistaminen ja kiinnipolttaminen GC Initial IQ Lustre
Pastes ONE -pastoja ja NF Gum -véreja kayttaen

Ké&yta Lustre Pastes ONE -pastoja hampaiden alueella luodaksesi luonnollista
valodynamiikkaa ja fluoresenssia. Lustre Pastes NF Gum -vérit levitetdan
ienalueelle tuomaan kaunista vaaleanpunaista savya. Tavoitteena on saada aikaan
esteettinen lopputulos, joka vastaa odotuksia sek& vérin sévyn etta yksildllisten
efektien osalta.

Yksildllistdminen ja kiinnipolttaminen voidaan tehdé tarvittaessa useassa
polttovaiheessa.

Muoto ja pintarakenne GC Initial IQ SQIN -jarjestelmaa kayttaen
GC Initial 1Q Lustre Pastes ONE -pastoja kdytetdan varia ja yksilollisyyttd tuovana
kerroksena, joka takaa taydellisen kiinnipolton ennen SQIN-jauheiden
levittdmistd. Vestibulaariset hampaan muodot viimeistelldan 1Q SQIN
-jarjestelmaa kayttéen.

SQIN-materiaalin ansiosta hampaaseen saadaan toivotunlainen muoto ja
pintarakenne.

Lopputulos

Erittdin esteettinen, luonnollisesti kiiltdva ja muodoltaan ja pintarakenteeltaan
ihanteellinen lopputulos vain yhdelld poltolla. Lasimaisen vaikutelman ansiosta
erillista lasituspolttoa ei tarvita.

Vaihtoehto: IQ SQIN -materiaalin levittdminen voidaan tarvittaessa tehd& useassa
polttovaiheessa. Jos ty6téd on yha tarpeen yksildllistada ulkoisesti, voidaan kéyttéa
sekd Initial 1Q Lustre Pastes ONE- ettd NF GUM- tai Initial Spectrum Stains &
Glaze -vareja.




ONE SQIN -tekniikka - kaikille zirkoniumoksidista ja litiumdisilikaatista valmistetuille téille

v Luo muoto ja pintarakenne markana — ei muutoksia polton jalkeen.

V' Lasimainen vaikutelma — kaunis lasitetun oloinen lopputulos yhdelld poltolla.

v" lhanteellinen fluoresenssin voimakkuus — saa hampaan nayttaméaan luonnolliselta kaikissa valaistusolosuhteissa.
v Maksimaalista kauneutta mikrokerroksella.
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Tuotesivu

Lisaa vinkkeja ja nikseja
Initial IQ ONE SQIN
-kayttoohjekirjassa.
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eri ty6vaiheista: Erikoishammasteknikko Stefan M. Roozen ja hammasteknikko Carsten Fischer.
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